
BF214 

1-505. BF214 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: UNITRA-CEMI 

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny 
epitaksjalny n-p-n w obudowie metalowej 
TO-18, wszystkie elektrody elektrycznie 
odizolowane od obudowy 

Zastosowanie: stopnie wejściowe, wzmac-
niacze częstotliwości pośredniej odbior-
ników AM/FM, wzmacniacze częstotli-
wości pośredniej fonii odbiorników TV 

Typy podobne: AF426-HAF430 (Tewa) 
BF214 (Ses, Ates) 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
IcBO 100 nA przy UCBO = 10 V, IE = 0 
U(BR)CB 0 30 V przy /c = 10 [xA, IE = 0 
U(BR)CEO 30 V przy Ic = 2 mA, IB = 0 
U(BR)EBO 4 V przy 4 = 10 [xA, / c = 0 

fr 250 MHz przy Ic = 1 mA, UCE = 10 V, f„ = 
f max 810 MHz przy Ic = 1 mA, UCE = 10 V 
^2 IE 90 330 przy Ic = 1 mA, UCE = 10 V 
rbb' Cb'c 15 22 ps przy ' c = 1 mA, UCE = 10 V, / „ = 

~ C12c 0,6 0,7 pF przy Ic = 1 mA, Ucb = 10 V, f p = 
F 1,2 dB przy 

II 
II

 1 mA, UCE = 10 V, 
0,2 MHz, Rg = 300 Q. 

F 3,5 dB przy Ic = fp = 1 mA, UCE = 10 V, 
1 MHz, Rg = 50 a 

F 1,2 dB przy Ic = 
/p = 

1 mA, t /C £ = 10 V, 
1 MHz, j?9 = 300 O 

/ = 10,7 MHz 
/ = 0,5 MHz 

Sile 0,42 0,3 mS przy -h = 1 mA, UCE = 10 V 
C l i ? 15 15 pF 

b i a e l 35 1,9 [AS 

<P 12e - 9 0 - 9 0 O 

b a le\ 35 35 mS 

<P2le - 8 0 °C 

S22e 5 3 [AS 

^22e 2,2 2,3 pF 

25 MHz 

» tanb = 25°C 



BF214 

Wartości graniczne 

UcB max 3 0 V 0 max 1 7 5 °C 
U CE max 3 0 V *stg — 5 5 -i- + 1 7 5 ° c 

UeiI max 4 V Rth j~a max 9 0 0 ° c / w 

Ĉ max 3 0 m A ^th j~c max 5 0 0 ° c / w p ± for max 1 6 5 mW 

Rys. 1-506. Charakterystyki wyjściowe 



Rys. 1-507. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-508. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 

BF214 
1 I I I I ! I, Ib=WB[) Uc£=10V 

0,2 o,4 ąs o,auBi[v] 

Rys. 1-509. Charakterystyka wejściowa 
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BFZ14: 

opt OJ 10 Ic[mA] 100 

Rys. 1-510. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 



5F214 -C,2e=f(UcE) Ic=lmA fp=10,7MHz 

O 8 16 24 l/c£[V] 32 

Rys. 1-511. Zależność pojemności Cl2e od 
napięcia kolektora 
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Rys. 1-512. Zależność częstotliwości gra-
nicznej od prądu kolektora 
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Rys. 1-513. Zależność pojemności kolektora Rys. 1-514. Zależność stałej czasu od prądu 
od prądu emitera emitera 



Rys. 1-515. Zależność parametrów C l l e i g i J e 

od prądu emitera 
Rys. 1-516. Zależność parametru C 1 2 e od 

prądu emitera 

Rys. 1-517. Zależność parametru y21e od Rys. 1-518. Zależność parametrów C22e' 822c 
prądu emitera od prądu emitera 



OJ -IcfmfiJ 10 OJ -IE[mA] W 
Rys. 1-519. Zależność parametrów S , n e i C l l e 

od prądu emitera 
Rys. 1-520. Zależność parametru C12 od 

prądu emitera 

[mA] W 

od prą- Rys. 1-522. Zależność parametrów C 2 2 e i g 2 i e 

od prądu emitera 
Rys. 1-521. Zależność parametru y21 

du emitera 


